
2Т862А, 2Т862Б, 2Т862В, 2Т862Г, 
КТ862Б, КТ862В, КТ862Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные струк­
туры п-р-п переключательные. Предназначены для применения 
в схемах импульсных модуляторов, вторичных источниках элек­
тропитания, переключаю­
щих устройствах. Тран­
зисторы 2Т862Б— 2Т862Г, 
КТ862Б— КТ862Г выпуска­
ются в металлокерамиче­
ском корпусе с гибкими 
полосковыми выводами, 
транзистор 2Т862А —  в 
металлическом корпусе с 
жесткими выводами и 
стеклянными изолятора­
ми. Тип прибора указы­
вается на корпусе.

Масса транзистора в 
металл оке рам ическом 
корпусе не более 6 г, в 
металлическом —  не бо­
лее 20 г.

Изготовитель —  за­
вод «Пульсар», г. Москва.
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Э лектрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при 6/кэ = 5 В:

Тк = +25 °С:
2Т862А, 2Т862Б при /к = 15 А ..............
КТ862Б при /к = 8 А ................................
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г 
при /к = 5 А ..............................................

Т= +125 °С:
2Т862А, 2Т862Б при /к = 15 А ..............
КТ862Б при /к = 8 А ...............................
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г
при 4 = 5 А .............................................

Т= -6 0  °С:
2Т862А, 2Т862Б при /к = 15 А ..............
КТ862Б при /к = 8 А ...............................
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г
при /к = 5 А .............................................

Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при 6/кэ = 5 В, /к = 0,5 А ......

Граничное напряжение при /к = 0,1 А:
КТ862Б, 2Т862А, 2Т862Б.............................

КТ862В, 2Т862В.............................................

КТ862Г, 2Т862Г...............................................

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:
Т — +25 °С*

2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б при 4 = 15 А,
4 = 2 А .....................................................
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г 
при /к = 8 А, /Б = 2 А .............................

Т= +125 ‘С, 4 = 8 А, 4 = 2 А для 2Т862В,
2Т862Г, не более...........................................
Г= -6 0  ”С, /к = 8 А, 4 = 2 А для 2Т862В, 
2Т862Г, не более...........................................

Напряжение насыщения база—эмиттер: 
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б при 4 = 15 А,
4 = 2 А ............................................................

10...100* 
12...20*...100*

12...20*...50*

8... 100*

10... 100*

6...80*

5.. .Ю0*
6.. . 100*

6.. .40*

20.. .25*... 
30* МГц

250.. .260*... 
300* В
350.. .400*... 
550* В
400.. .450*... 
600* В

1*...1,3*...2 В

0,3*...0,5*... 
1,5 В

1 В

2,2 В

1,1*...1,3*...2 В
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2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г
при /к = 8 А, /Б = 2 А ....................................

Время включения:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б при 1/ю  = 100 В, 
4 = 15 А, 41 = 2 А, 4г = 3 А ...................

2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г 
при 64э = 200 В, 4 = 5 А, 41 = 0,5 А,
4г =  ̂ А ............................................

Время нарастания при 44э = 200 В, 4 = 5 А,
41 = 0,5 А, 42 = 1 А для КТ862В, КТ862Г, 
2Т862В, 2Т862Г......................................................

Время рассасывания:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б при = 100 В, 
4 =  15 А, 41 = 2 А, 4г = 3 А .......................

2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г при 
<4э = 200 В, 4 = 5 А, 41 = 0,5 А, 4* = 1 А

Время спада:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б при = 100 В, 
4 =  15 А, 41 = 2 А, 4  ̂ = 3 А .......................

2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г пои 
64э = 200 В, 4 = 5 А, 4, = 0,5 А, 42 = 1 А

Емкость коллекторного перехода:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б при </КБ = 30 В ...

2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г
при Ц^  — 10 В ................................................

Емкость эмиттерного перехода при (УЭБ = 3 В

Обратный ток коллектора, не более:
Г= +25 °С:

2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б
при 6/КБ = 300 В .......................................

0,9*...0,95*... 
1,6 В

0,2*. ..0,3*... 
0,4* мкс

0,2*...0,25*... 
0,5* мкс

0,1*...0,2*...
0,4* мкс

0,2*...0,3*... 
1* мкс

0,4*...1*... 
2* мкс

0,12*...0,18*... 
0,25* мкс

0,1*. ..0,25*... 
0,5* мкс

175*...250*... 
300 пФ

150*...200*... 
250 пФ
3000*...4000* 
...4700 пФ

2,5 мА
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2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г
при = 600 В .......................................  3 мА

Т =  +125 °С:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б
при (/КБ = 300 В .......................................  10 мА
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г
при Ц кб = 600 В ......... ..............................  5 мА

Г= -6 0  °С:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б
при икь = 300 В ................................. ...... 5 мА
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г
при 6/КБ = 600 В .......................................  5 мА

Обратный ток эмиттера при их  = 5 В:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б.............................  0,1* ..5*...

25 мА

2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г...............  0,01*...5*...
10 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор— база:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б.............................  450 В
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г...............  600 В

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б.............................  250 В
2Т862В, КТ862В.............................................  350 В
2Т862Г, КТ862Г............................................... 400 В

Импульсное напряжение коллектор— эмиттер1 
при иэъ = — 1,5 В, Ги = 20 мкс, /ф = 1 мкс,
О = 10:

Гк = — 40...+85 °С:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б....................... 450 В
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г......... 600 В

Г = - 6 0 ° С ......................................................  350 В
Г = +125 °С....................................................  350 В

Постоянное напряжение эмиттер— база...........  5 В
Потенциал статического электричества............  2000 В
Постоянный ток коллектора:

2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б.............................  15 А
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г...............  10 А
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Импульсный ток коллектора:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б......................  25 А
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г...........  15 А

Постоянный ток базы:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б......................  4 А
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г..........  3 А

Импульсный ток базы:
2Т862А, 2Т862Б, КТ862Б......................  8 А
2Т862В, 2Т862Г, КТ862В, КТ862Г..........  5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора1 2:

Тк = —60...+25 X  для 2Т862А................ 70 Вт
Гк = —60...+25 X  для 2Т862Б, 2Т862В,
2Т862Г, КТ862Б, КТ862В, КТ862Г...........  50 Вт
Гк = +125 °С для 2Т862Б, 2Т862В, 2Т862Г, 
КТ862Б, КТ862В, КТ862Г......................  10 Вт

1 Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор— эмиттер в 
диапазоне температур -40...-60  *С и +85...+125 ‘С  уменьшается линейно.

2 Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
в диапазоне температур +25...+125 *С уменьшается линейно.

Температура р-п перехода.........................  +150 °С
Тепловое сопротивление переход— корпус....  2,5 °С/Вт
Температура окружающей среды................  —60... Гк =

= +125 °С

Расстояние от корпуса до места лужения и пайки выводов 
не менее 2 мм, температура пайки не выше +265 X ,  время 
пайки не более 8 с. Допустимое число перепаек —  3. Рассто­
яние от корпуса до начала изгиба вывода не менее 3 мм.
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Входные характеристики
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Зависимости импульсного теплового сопротивления 
от длительности импульса
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Зависимости импульсного те­
плового сопротивления пере­
ход— корпус от длительности 

импульса. При О < 100

* Т  И (П—К> “  Я Т(И(П_)д0 +

+ (2,5 —  /?т и(П-юо)/ О, С/Вт.

К С/Вт

ю1 1,л
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